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Datasheet

ASY 76

ASY 77
ASY 80

GERMANIUM - p-n-p — SCHALTTRANSISTOREN

Mechaniache Datem:
GehHuse: Metall, TO=5

Die Bagis ist mit dem
Metallgehluse leitend
verbunden.

MaBangaben in mm.

Eurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung

Kollektor-Emitter=Sperrspannung

Eollektorstrom, Scheitelwert

Gesamtverluatleis tung
bei 8y = 45 °C

Sperrachichttemperatur
Gleichatromveratiirkung
bei =Upp = 1 V, =Ip = 600 mA

Transit-Frequenz
bei 'UCE =5V, IE = 10 mA

Ve o

~Uce v
=Ucg o

=Ip u

Piot

ASY 78 ASY 77 ASY 80
max . 40 il1] 40 W
max. 32 11 40 Vv
max., 20 2? 3z v
max. 1 A
max. 160 i
max, 85 %c

20 20 40
" v ;
a0 kHz
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ASY 76
ASY 77

ASY 80

Absolute Grenzwerte; (glltig bis B -nx}

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: ~Upg g = max. 40 &0 40 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung
bei +Upp = 0,6 V: Upp y = max. 32 60 a0 v1
Emitter—Sperrspannung bei I, = 0: 'UEB g = max, 10 10 20 v
W

Eollektorstrom: =Ip gy = max, 500 mA 3}
HKollektorstrom, Scheitelwert: -Ip y = max. 1000 mA
Basisstrom: =Ip Ay = max. 40 mA 2]
Basisstrom, Scheitelwert: -1g y = max. 200 mA
Emitteratrom: Ig gy = max, 540 mA 2}
Emitteratrom, Scheitelwert: Ig y = mMAX. 1200 mA
Gesamtverlustleistung: Ptnt = MAX. 500 mW 3]
Sperrachichttemperatur: 8 | = MAXa 85 *c
Lagerungstemperatur: ig = mine. -65 o

4g = max. as o
Wirmewiderstand:
WErmewideratand zwiachen Sperrschicht und GehHuse: Bipg= 75 grd,/W
WErmewiderstand zwiachen Sperrschicht und Umgebung: Rip g = 260 grd/W

1] vgl, "erlaubter Arbeitabereich"

2} Integrationszeit &, . = max. 20 ms;

die maximal zullssige Verlustleistung darf dabei nicht Hiberschritten wer-
den.

3] siehe Gremzkurve Py . = = f (#;. #;)
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Kennwerte: (bei 835 = 25 °C,

Eollektor=-Reatatrom

ASY 77
ASY 80

sofern nicht anders angegeben)

ASY 76 ASY.I1  ASY.IT

4,5(510) 4,5(510) 4,5(310)uA*)

bei -—Ucn = 10 ‘-i', IE = 0 -IEB 0 -

bei -Ugg = 40 V, Ip = 0: -Icp o i 40 40 uA

bei -Ugg = 60 V, Ip = O: =Ich o s 40 pA
Eollektor-Restatrom

bei —Ugg = 30 V, +Ugp = 0,5 Vi  =Ig 5 a0 30 uA

bei Uy = 30 V, +Ugp = 0,5 V,

8y = 60 °C: =Ig S 200 200 pA
bei -Ugg = 60 V, +Ugp = 0,5 V: -I 4 30 pA
bei —Upp = 80 V, +Ugp = 0,5 V,
8y = 60 °C: = s 200 bA

Emitter<Restatrom

bei Ugg = 10 V, Iy = O: ~Igp ¢ i 20 20 20 yA*)
Eollektor-Emitter-Restspannung

bei -Iy = 300 mA, -Ig = 12 mA:  -Ugp ,0¢ & 300 300 mV

bei -Ig = 300 mA, -Ig = 6 mA: -Ugp ,at 400 mV
Kollektor-Emitter=
Darehbruchspannung

bei -Ig = 600 mA, +Ugp = 0,8 Vi —Urgg) cg v 3 3z v
Emitter=Leerlanfgleichspannung

bei —Ugp = 40 V, Ig = 0: <Upp 11 5 300 300 mV

bei —Ueg = 60 V, I = O: <Ugp 1 s 300 mv

*) AQL - 0,65 %
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Kennwerte, Fortsetzung: {bei 5J = 25 %C)

ASY_ 16 ASY_11 ASY_80
Basisstrom
bei ~Ugg = 6 V, Ip = 10 mA: -Ig 3 220 220 pAt)
bei Upg = 0, Ig = 50 mA:  =Ip = 0,30-0,82 mA*)
bei Ugg = 0, Iy =300 mA: -Iy = 2,3-11,5  2,3-11,5  $5,9 m*)
Gleichatromve ra tirkung
bei -Upg = 6 V, Ip = 10 mi: B < 15 45
bei Ugg = 0, Ip = 50 mA: B - 80-165
bei Ugp = 0, Ip =300 mA: B = 25-130 25-130 £ 50
bei Ugy = 1 V,=Ip =600 mA: B 2 20 20 40
Basisspannung
bei Ugg = 0, Iy = 300 mA: Ugy = 420(3750) 4zo(3750)  420(5750) mv
Transit-Frequenz
bei ~Upp = 5V, Ip = 10 mA:  fp Z 500 500 700 kHz
. y :
Kollektorkapazitlt
bai —BEB = 5 l'lr, IE L 0'
f =1 MHz: c, - 40 (£ 80) pF
Emitterkapazitit
bei -Ugg = 5 V, I = 0,
f = 1 MHz: C, - 30 (S s0) pF
Rauschzahl
bei Ugg = 2 V, Ig = 0,5 mA,
f =1 kHz, B = 200 Hz,
R, = 500 @: F s 15 dB

*) AQL = 0,65 %
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A: erlaubter Arbeitsbereich
B: zusitzlich erlaubter Bereich fir gesperrten Tran-
sistor (+Lpe=06V)

Beim Ausschalten (+Uge=06V)ist eine Lber schreitung der
redmﬂen ;:;'m:mg zugelassen, sofern cluEmrgil:?En'ih ist.
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